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Jueves 25 abrnl 1985

Esta Direccion Provincial, haciendo uso de las atribuciones que
Ie confiere ¢! Real Decreto 318671978, de | de diciembre {«Botetin
Oficial de? Estados de 20 de enero de 1979), resuelve transformar
en mixto of Centro que figura en el anexo.

Céceres. 14 de febrero de 1985.~El Direcior provincial, Carios
Sénchez Polo. -

ANEXO

Provincia de Ca dreres

Municipio: Nudomoral. Locﬂidlé; Nm\omora}

Codigo de Ceniro: 10004111, -

Denominacion: Colegio Publido uFranc:sco de Orcliana».

Domicilio: Carretera S. Casares de Hurdes. s/n.

Régimen especial de provision, dependienie de la Junta de
Provisibn Educativa lNAg

Transformaciones: Cuatro de nifios EGB de régimen especiad se
transforman em cuatro mixtas EGB de régimen especial.

Composicién resultante: Cuatro mixtas EGB y uno Direccion
con curso de régimen especial.

RESOLUCION de 9 de abril de 1985. de la Subsecre-
taria, sobre destruccion de titulos no recogidos por los
interesados.

6947

Ilmos. Sres.: Devuehos a este Ministerio por la Dircocién
Territorial de Educacién y Ciencia de Guipizcoa las titulaciones
gue oo han sidoe recogidas por los i 0§ que 3 continuacion

e rclacionan, y habiendo transcurido mis de diez afios desde la

fecha de su expedicion,

EﬂaSubmnaharcsuclwqmsenelpluod:unmesdesde
la publicacién de esta Resohuicion no han sido reclamaday y
idas por los interesados scan devuclias por el Servicio de
Tit a los Centros que las cxpedicren, pera proccdtr 2 su
anulacién y posterior destruccion.

Lo que dlgoav L
PﬂMadnd, 9 de abril de lDSS-EISuh'ecn-um José Taorrebianca
eto. .

Nimo. Sr. Director general de Personal y Servicion

Relacion gue se cita

Don chceslao Aguirrebengoa Insausti, titulo de Licenciado en
Medmna rugia, expedido en 28 de diciembre de 1940; don
zo Macazaga, titulo de Odontdlogo, expedida en 20

cﬁ s lcmbre de 1944, ambos por el Ministerio de Educacion
Naclonal dosa Juana Martinez Martinez, titulo dc Enfermera,
cxpedldo ¢l 14 de marzo de 1952; dofia Pauia Calzade Calzada,
titulo de Enfermers, expedido en X} de marzo de 1955; doia Maria
Olimpis Recalde Tajonas, ntulodeE.nfemmexpedndocn 2 de
julio de 1955, 10dos ellos por la Univensidad de Madrid;, doda
Maria Concepcxbn Ituma y Amiardn, diploma de Emenahzamcm
de Asisteecia Obstétrica.{Matrona), expedido en 28 dé febrero de
1963; don Jos¢ Manue! Amieva Sderz, diploma de Pododlogo,
expedido en 11 de noviembre de 1965%; don Jesis Maria Guridi
Lecuons, diploma de Podélogo, exped:do en 30 de abnil de 1945,

lus tres
endizibal y Govospe, diploma de Poddogo, expedido en
l6 de diciembre de 1966,

RESOQLUCION de 12 de abril de 1985, de la Secreta-

6948 ria de Estado de Universidades e Investigacién. por la
gue se publica convocatoria def Plan de Formacion de

- Personal Investigador y Técnico Especializado en
Microelectrdnica

Ilmo. Sr.; En funcion dei desan'oilo de] Programa Espectal de
1+ D en Microelectronica, considerando las limutaciones actuales
en ¢l nimero de cientificos y técnicos especializados en tas
diferentes areas de esia m: y Ia expansién previsible en los
proaimos ados de 1a invest B, €N 8§ MISMA, COMO CORSECUENCIA
de 1a actividad industrial cn este CAP la Comisiém Asesorn de
Investigacién Ciemifica y Técnica (CAICYT) ha elaborado un Plan
de Formacion de Personal Investigador y Técnico Especializado en
Microelectronica. Este Plan’ debe estar también estrechamente
coordinado con e desarrollo def recienternente creado Cewfro
Nacional de I+ D en Microvlectronica. Procede, por tanto, Ia
publicacion de una mnvmtorﬂ que espcmﬁque ko objetivos' y

r el Ministerio de Educacion Nacional, y dofla Josefs

desarrollo de dicho Plan, asi como las condiciones que deben
cumplir los solicitantes, }o que consmuyc cl Objﬂl\'ﬂ de la presente
Resoluubn

L. Objetivas del Plan de Formacion .

El Plan se propone formar escalonadameme a lo fargo de los
préximos cuatro afos un conjunto de investigedares y técnicos
especializados en las siguientes dreas basicas para el desarrollo de
2 microelectronica.

A Disedo de circuitos mlqndot {diseilo ayudado por orde-

nadoy, estrategias de d:scﬂo simulacidn y comprobecion de C1. por
eiemplo)

B. Tecnologia microelectronica (procesw ¥ su simulacion,
microlitografia, grabado seco, implantaci¢n idnica, recocido y
getiering, defectos, crecimiento epitaxial, peliculas aistantes, metali-
zacidn, caracterizacion y técnicas de analisis, por ejemplo),

I  Desarrollo del Plan de Formacion

A parir de una formacién adecuada a nivel de Licenciado,
Ingeniero Superior o Docior, el Plan aportard ayudas para:

A, Asistencia a cursos iniensivos de especializacion.

‘B Esmnmas de mvesmacmn y especializacidon cn centros

espafioles. *
C. Estancias de lnvcstlgaudn y espectahzamén en laboratorios
eXtranjeros.

La Ponencia de miento del Proanma Especial { + D en
Microelectrdnica, nom al efecto ror la CAICYT, sera respon-
sable del desarrollo y seguimiento del Plan, encargandose de:

}. Organizar cursos de sspecializpcion.
2. Coordinar la scleccién de beneficiarios de estas ayudas de-
formacion.
).  Gestionar estancias y compensaciones en laboratorios ex-
tran‘geroc y cspadoles.
. Seguimiento y ttoria a lo largo de la formacion.

lIl. Cuantig y duracion de las becas

4 Wm::nbdrﬁn un periodo de formacion de hasta
08

acuerdo con uﬂlm individualizado esiablecido por ia Ponencia de
Seguimiento Especial’ [ + D en Microelectronica v
. accpiado explicilamente por ¢f solicitanie al comienzo del mismo.
Las becas se renovarkn anualmente iras la presentacios por parte
del becario de los informes sobre ia labor realizada a In in

deSeluumallndd ma y s aprobacion de los mismos, Las
becas podrin cubrir, acuerdo com cada plan mdmdual las

siguicnles aspectos:
. Los s de inscripcidn y asistencia a cursos de actualizg-

cifn/espect
2. Estancins dc formacion-especializacidn en centros espaiio-
les. La cudntia de las dyudas serA a nivel de no-Doctor 1a
olaqmva[enle a la de los bcclnm del Plan de Fomaclén de Personal
nv I
-1 ncias en laboratorios extranjeros. L dota.cléu econémn-
oL setd haqunmlent: a 1000 & 1.600 dblares al mes, en funcién de
las caracteristicas del pais en que se verifique la estancia. La
acreditacién por los becarios de un adecuado aprovechamiento seré
considerads coma mérito preferenie parg su mcorporacnén al
Centre Nacional de Microelectronica,
4. El pago de las compensaciones ecordimicas exigidas por los.
laboratonos receplores. )

IV, Presupuesio.

El Plan de Formacion prevé |a concesion de ayudas por un total
de 360 miljones de pesctas, cuya disiribucion, a lo largo del
Programa Especial 1 + D en Microclectrénica, se hard gradual-
mente para conseguir los o I]CUVOS de este Plan de Farmacidn,

dentro del Programa Especial

V. Requisitos de !os solicitantes

‘Parn poder solicitar pamcnpar ¢n ¢l Plan d¢ Formacion serdn
necesarios los siguientes requisitos: . .

A.. Poseer la nacionatidsd cspadaie -

B. Estar en posesion, ¢n ¢f momento de ﬁmhzar el plazo de
las solicitudes, del tituio de Licenciada por Facultad Universitaria.
de ingeniero o Doctor,

C. Posecer us buen conocimiente det idioma inglés, francés o
glemin, acreditdndolo mediante las a3 prucbas que fije la
Direccion General de Palitica Cientifica del Ministerio de Educa-
cibm ¥y Clencia. ) -

BOE num. 9%

eventualmente a un miximo de ires de .
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